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TP7660   电荷泵电压反转器 
产品简介： 

TP7660 是一款 DC/DC 电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片能将输入范围为 1.2V～
8V的电压转换成相应的-1.2V～-8V的输出，并且只需外接两只电容，无需电感，降低了损
耗、面积及电磁干扰。该芯片的无负载电流小、驱动能力强（较国外同类产品大 50%）。 
产品特点：          

·输入工作电压范围广： 1.2V～8V 
·电压转换精度高：  99.9％  
·电源转换效率高：  98％ 
·低功耗：无负载电流为 20uA（输入 5V时） 
·输出电阻小：   40Ω（输入 5V时） 
·外围元器件少，便于使用：只需两只外接电容 
·静电击穿电压高：  可达 3KV 
·SOP-8封装

管脚顺序及描述： 
引脚号 符号 引脚描述 

1 NC 无连接 
2 CAP+ 外接电容+ 
3 GND 地线 
4 CAP- 外接电容- 
5 VOUT 输出 
6 NC 无连接 
7 OSC 振荡器外接电容 
8 VDD 输入电压 

 

能块方框图： 功

 
典型应用电路： 
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极限参数： 
                   8.5V 

 
 

电特性： 
,VDD=5V除非特别说明)                                                                  

电源电压  
功耗 SOP-8        470mW
工作温度TA                                 -40℃～125℃
导线焊接温度（10秒）              260℃    
 

(TA=25℃
符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 
VDD 电源电压  1.2  8.0 V 
IQ 无  RL=∞  20 负载电流 40 uA 

R T IO   OU 输出电阻 UT=10mA 40  Ω 
FOSC 振荡频率 管脚 7开路  10  KHz 
PEFF 电源效率 RL=5KΩ 9  5 98  ％ 

V 9OUTEFF 转换精度 RL=∞ 98 9.9  % 
 
性曲线： 

  输出电阻 VS输入电压     输出电阻 VS负载电流 
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电路并联： 
出电阻可采用将 TP7660芯片并联的形式，如下图：  若要降低输

 

 

 
 

电路级联： 

高的输出负电压，可采用芯片级联的形式，如下图：  若要生成较

 

 
 

 由于单个芯片的电源效率有限，实际应用中级联的芯片数也是有限的。此种情况下，输

节 TP7660频率： 
率可以接入一外部时钟进行过激励，如下图： 

出电阻近似为每个芯片阻值的 n倍（n为级联芯片数）。 
 
调

 若需提高振荡器的频

 

 
  

意的是，外部时钟的输出端应接 1KΩ的电阻以防自锁。此外由于内部电路结构，
电荷

低振荡频率，在 7、8脚间接一电容，如下图： 

需要注

泵频率大小为激励时钟频率的一半。 
 若要提高电路的转换效率也可适当地降
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 此时开关损耗减少。不过，随着频率的降低泵电容和存储电容的阻抗必将增高，所以需

压电路： 

以频率降低的倍数为乘数来提高 C1，C2的值。 
 
倍

 
 

 基于此结构，可得到能同时获得倍压与反压的应用电路，如下图： 
 

 
  

中，C1,C3分别是负电压电路的泵电容与存储电容，C2,C4分别是倍压电路的泵
电容

在此图

与存储电容。输入电压为+5V时，可同时得到+9V与-5V的输出电压。 
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封装结构： 
 

                                                                     
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.90±0.10
)(.154±.004

4.90±0.10 
(.193±.004)

6.00±0.20 
(.236±.008)

0.406 TYP 
(.016) 

1.27 TYP 
(.050) 

0.203±0.03 
(.008±.0012) 0.825±0.425 

 

0.375±0.125×45° 

(.0325±.0167)

(.0148±.0049) 

0~7°

1.55±0.20 
(.061±.008) 0.175±0.075 

 

1.38±0.10 
 (.054±.004)

(.0069±.0030)
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